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Önbilgi: 

Yarıiletken elemanlar, 1947 yılında transistorun icat edilmesinin ardından günümüze kadar geliserek 

gelen bir teknolojinin ürünleridir. Kuvvetlendirici ve anahtarlayıcı olmak üzere iki temel uygulama 

alanı bulan bu elemanlar, güç elektroniğinde anahtarlayıcı eleman olarak kullanılırlar. Güç elektroniği 

uygulamalarında kullanılan yarıiletken anahtarlar, ideal bir anahtar görevi yapmalı, yani kesim 

durumunda sonsuz direnç gösterirken, iletim durumunda sıfır dirence sahip olmalıdır.  

 

Günümüzde güç elektroniği devrelerinin tümünde anahtarlama işlemi için yarıiletken elemanlar 

kullanılmaktadır. Kullanım alanları çok geniş olmakla beraber örnek vermek gerekirse, kontrollü ve 

kontrolsüz doğrultucular, AA ve DA kıyıcılar, eviriciler, aktif filtreler, anahtarlamalı güç kaynakları 

ve motor sürücüleri gibi uygulamaları gösterilebilir.  

 

Bu deneyde, yaygın kullanım alanı bulan iki farklı yarıiletken anahtar Diyot, Mosfet, IGBT ve 

Tristör’ün uygun devre yapılarıyla kontrol edilmesi, deneysel yolla akım-gerilim karakteristiklerinin 

çıkartılması ve anahtarlara ait bilgi kitapçıklarının kullanılması amaçlanmaktadır. 

 

Deneye Gelmeden Önce Bilinmesi Gerekenler: 

 

• Diyot, Mosfet, IGBT ve Tristör’ün yapıları çalışma prensipleri, yapısı, özellikleri, iletim ve 

kesim koşulları araştırılması, 

• Yarıiletken anahtarlar için iletim ve kesim durumu, iletimdeki güç kaybı, kesimdeki güç kaybı, 

anahtarlama kaybı, anahtarlama hızı, eleman kılıfları (paket türleri), soğutucu boyutlandırılması 

gibi kavramlar, 

• Hangi yarıiletken elemanın ne tür uygulamalar için uygun olduğu, 

• Yarıiletken elemanlara ait bilgi kitapçıkları (datasheet), 
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1) Doğru Gerilimde Diyot’ un Akım-Gerilim Karakteristiğinin Çıkartılması: 

Deneyin bu kısmında gerekli bağlantılar kurularak diyot’ un akım-gerilim karakteristiği için gerekli 

ölçümler alınacaktır. Deneyde izlenmesi gereken prosedür aşağıda verilmektedir. 

1. Deney bloğundaki diyotun (6A10) EK-I’de verilen bilgi kitapçığını kullanarak modelini, paket 

tipini, ters gerilim dayanma gerilimini, iletimdeki gerilim düşümünü ve diğer istenenleri Deney 

Verileri sayfasında Tablo 1 ve Tablo 3’e yazınız. 

2. Vk kaynak gerilimi 0-10V olacak şekilde gerekli bağlantı noktalarını kullanarak Şekil 1’deki 

devreyi kurunuz. Yük direnci olan Ry potansiyometreyi maksimum direnç değeri olacak konuma 

ayarlayınız. Devreye enerji veriniz. 

 
3. Vk gerilimini sıfırdan 10 V a kadar yavaş yavaş artırınız. 

4. Ry direnci maksimum direnç değeri konumundayken, yavaş yavaş azaltınız. 

5. Diyot’ un iletim durumunu yorumlayınız. 

6. Her kademe için giriş gerilimi, akımı, anot-katot gerilimi VAK değerlerini, Yük direncini Tablo 

2’ye yazınız. 

7. Bulduğunuz sonuçları yorumlayarak grafik üzerinde diyotun akım gerilim grafiğini çıkartınız. 

8. Aynı deneyi iki diyot birbirine seri bağlı iken tekrar ediniz. 

9. Sonuçları yorumlayınız. 



 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVAR DENEY # 1 

KONU: YARI İLETKEN ELEMANLARIN AKIM-GERİLİM 

KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

 

Tablo 1           Tablo 2        Tablo 3 

 

 

 

 

Diyot’ un Akım-Gerilim Grafiği: 
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2) Doğru Gerilimde Tristör’ün Akım-Gerilim Karakteristiğinin Çıkartılması:  

Deneyin bu kısmında deney bloğunda gerekli bağlantılar kurularak Tristör’ün akım-gerilim 

karakteristiği için gerekli ölçümler alınacaktır. Deneyde izlenmesi gereken prosedür aşağıda 

verilmektedir.  

1. Deney bloğundaki Tristör‘ün bilgi kitapçığını (datasheet) kullanarak ters gerilim dayanma 

gerilimini (VRRM), RMS akımını (ITrms), tutma akımını (IH) ve 25°C için gerilim düşümünü (VTM) 

Deney Verileri sayfasında Tablo 1’e yazınız.  

2. VK kaynak gerilimi 30V, VG kapı gerilimi 5V olacak şekilde deney bloğunda gerekli bağlantı 

noktalarını kullanarak Şekil 1’deki devreyi kurunuz. Deney bloğu üzerindeki RG direncini ve yük 

direnci olan RY’yi maksimum direnç değeri olacak şekilde ayarlayınız. Devreye enerji veriniz. 

 

3. RY direnci maksimum direnç değeri konumundayken, RG direncini azaltarak A2 

ampermetresinde okunan IG akımını yavaşça artırınız. Bu sırada A1 ampermetresinde okunan IK 

akımını okuyarak iletime geçme anını belirleyip o andaki IG akımını (IG1) Tablo 1’e yazınız. 

4. İletimdeki Tristör‘ün kapı akımını önce IG1 değerinden büyük, sonra küçük bir değere 

sabitleyerek her iki kapı akımı değeri için Tristör‘ün iletim durumunu yorumlayınız. 

5. Tristör iletimdeyken yük direncinin değerini değiştirerek A1 ampermetresinde okunan IK 

akımını 0,6A’e getiriniz. Bu noktadan sonra yük direncini azaltarak 1A’e kadar IK akımındaki her 

bir 0,1A’lik artış için okunan IK ve voltmetre V2’yi kullanarak okuduğunuz tristör anot-katot 

gerilimi VAK değerini Tablo 2’ye yazınız. 
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Tablo 1        Tablo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristör’ ün Akım-Gerilim Grafiği: 
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